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Resumo:

Este projeto apresenta uma proposta de trabalho a ser desenvolvido no
Centro de Ciéncias Exatas e Tecnoldgicas da Universidade Sao Francisco,
unidade de Itatiba-SP, dando continuidade a projetos ja realizados e
financiados tanto pela Universidade Sao Francisco, como pela Fapesp. Os
projetos, ja concluidos tiveram apoio muito importante do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais-INPE, que através de um convénio de cooperacao
cientifica e tecnoldgica, propiciou uma rapida funcionabilidade, com a
montagem e estudos de crescimento de filmes de diamante CVD, enfatizando
um sistema que visa minimizar o custo. Deseja-se trazer uma inovagao que é
a de estudar o crescimento em grandes areas, e com isso, associado ao
problema de escalonamento do sistema assistido por filamento quente, o
desejo de evoluir para estudos de eliminacdo de “stress” intrinsecos e
extrinsecos que aparecem em filmes finos e espessos de diamante CVD
crescidos em substratos de grandes areas. Sera também objeto de estudo o
crescimento de diamante dopado (semicondutor) para utlizagdo como
eletrodos. Atualmente, os experimentos em progresso no laboratorio, ja
motivaram Varios alunos a prética laboratorial em programas de iniciacao
cientifica incentivado pela Universidade e pela Fapesp. Dentro deste
contesto, deseja-se acima de tudo, melhorar o instrumental para os estudos
de crescimento e incrementar os trabalhos, com inovacdo cientifica e
tecnologica.
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